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DD 82 S

Elektrische Eigenschaften
Hochstzulassige Werte
Periodische Spitzensperrspannung
StoRspitzenspannung
DurchlaBstrom-Grenzeffektivwert
Dauergrenzstrom

StolRstrom-Grenzwert

Grenzlastintegral

Charakteristische Werte
Durchlalspannung
Schleusenspannung
Ersatzwiderstand
Sperrstrom

Nachlaufladung
Isolations-Prifspannung

Thermische Eigenschaften
Innerer Warmewiderstand

Ubergangs-Warmewiderstand

Hochstzul.Sperrschichttemperatur
Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Mechanische Eigenschaften
Innere Isolation
Anzugsdrehmomente
mechanische Befestigung
elektrische Anschllisse

Gewicht

Kriechstrecke
Schwingfestigkeit

Electrical properties

Maximum rated values
repetitive peak reverse voltage
non-repetitive peak reverse voltage
RMS forward current

average forward current

surge current

& t-value

Characteristic values
forward voltage
threshold voltage

slope resistance
reverse current

lag charge

insulation test voltage

Thermal properties
thermal resistance, junction
to case

thermal resistance, case to heatsink

max. junction temperature
operating temperature
storage temperature

Mechanical properties
internal insulation
tightening torques
mounting torque

terminal connection torque
weight

creepage distance
vibration resistance

ty) = -40°C...t max
ty) = +25°C...y) max

t, = 100°C
t, = 88°C

t, £45°C, t, = 10 ms
t, £ 150°C, t, = 10 ms
t, £45°C, t, = 10 ms
t, £ 150°C, t, = 10 ms

t,; = 150°C, ir = 300 A

t,; = 150°C, Vg = Vgrm
iem = 120 A, -dig/dt = 100 A/us
RMS, f=50 Hz, t = 1 min.

Q =180°el. sin: pro Modul/per module
pro Zweig/per arm

DC: pro Modul/per module

pro Zweig/per arm

pro Modul/per module

pro Zweig/per arm

Toleranz/tolerance +/- 15%
Toleranz/tolerance +5%/-10%

f =50 Hz
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1,0
1,7
40
25
2,5

0,235
0,47
0,240
0,480
0,08
0,16
150
...+150
-40...+150

AIN

typ. 200
14
5 x9,81

\%
\%
A
A
A
A
A
A%
A%

\%

\%
mw
mA
UAs
kV

°C/wW
°C/wW
°C/wW
°C/wW
°C/wW
°C/wW
°C

°C

Nm
Nm

mm
m/s?



DD 82 S

300 ” 300
IFM = 80 A
T lgm = 1280 A
Q, | [ IrM FM ~
[uAs] | 6‘40 ‘A [Al 420 A640 AT =
—1 | S
200 = 320A | 200 160 A 5=t 1| |
1 | | +—"TT71 [ | |1 //80 A
-1 LT 160 A =t /40/A
L L1 80 A T | [ A
100 = R 1 100 = [ T 10A
LT 40A s e
e 20 A ]
11 [ |
10A |
0 50 100 150 200 250 0 50 100 150 200 250
DD 82 S/1 -dig/dt [A/jps] ——B= DD 82 §/2 -dig/dt [A/ps] ——B=—
Bild / Fig. 1 Bild / Fig. 2
Sperrverzégerungsladung Qr = f(-di/dt), tvj = tvj (max), VR £ 0,5 VRRM: Rl'jckstromspitze IRM= f(-di/dt), tvj = tv' (max), VR £ 0,5 VRRM: VRM = 0,8 VRRM
VRM = 0,8 VRrMm / Peak reverse recovery current Igy = #(—di/dt), tyj = tyj (max): VR £ 0,5 VRrM:
Recovered charge Q, = f(-di/dt), t,; = t,j (max), VR £ 0.5 VRrM: VRM = 0,8 VRRM
VRM = 0,8 VRRM Parameter: Durchlalstrom / On-state current Ity
Parameter: DurchlaRstrom / On-state current Igy
0.64[ | onetantstrom rrrrT Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Zy, ¢ pro Zweig fiir DC
| 2.Sinus,  F=50Hz, StromfluRwinkel: 180° Analytical elements of transient thermal impedance Zy, ¢ per arm for DC
0.56 |- 3. Rechteck, F=50Hz, Stromfluwinkel: 180°
Z | 4. Rechteck, F=50Hz, StromfluRwinkel: 120°
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Analytische Funktion / Analytical function:
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DD 82S/3 T s
Bild / Fig. 3

Transienter innerer Warmewiderstand Zy, ;¢ fir einen Zweig
bei sinus- und trapezférmigem Stromverlauf

Transient thermal impedance Zy, ¢, junction to case per arm
at sinussoidal and trapezoidal waveform.



